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Inventia se refera la optoelectronica, in special la lasere pe baza de semiconductori cu rezonatoare aleatorii.

Laserul cu semiconductori cu rezonatoare aleatorii include o fazd de emitere si amplificare a radiatiei
electromagnetice §i o faza de difuziune a radiatiei electromagnetice. Noutatea inventiei constd in aceea ca ambele
faze sunt executate poroase, totodatd porii se propaga in directii radiale de la punctele lor de nucleere, iar in regiunea
de intersectie a lor sunt formate domene cu o concentratie mai mare a porilor.
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